SU 178 - SU 179 I

Silizium-npn-Leistungsschalttransistoren fiir Schalt-
netzteile und allgemeine Anwendungen

Bauform 5 TO3

Wdrmewiderstand Renje < 1,65 K/W

Grenzwerte (gliltig fir den Betriebstemperaturbereich)

SU 178 SU 179

Ucso (le = 0) 800 1000 V
Uceo (Ig = 0) 400 450 V
Ic . | 6,0 A
lcm | 8,0 A
Ptot (Oc < 50°C) 60 , W
Ve -25...-+125 g
& - -25...-+150 °C

Elektrische Kennwerte bei 0. = 25°C - 5K i

Icex (Uce = Ucso, Upe = -2V) < 1,0 mA
UCEsat  (Ic = 2,5A, ls = 0,5A) <15V
UBEsat (lc = 2,5A, Ig = 0,5 A) <14 V
Uereso  (Ie = 10 mA) = 60V
t (lc =25A,IB=05A, -ls = 10A) = 1,0 us



